








































































专利名称(译) 有源矩阵基板和具有该有源矩阵基板的液晶显示装置

公开(公告)号 US20090201455A1 公开(公告)日 2009-08-13

申请号 US12/301651 申请日 2007-05-08

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 MURAI ATSUHITO

发明人 MURAI, ATSUHITO

IPC分类号 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/134363 G02F1/136227 G02F1/1368 G02F2001/13606 H01L27/1248 G02F2001/13629 
G02F2201/121 H01L27/124 G02F2001/136263

优先权 2006263506 2006-09-27 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有源矩阵基板包括绝缘基板，在绝缘基板上彼此交叉的栅极线和源极
线，以及设置在信号线的交叉点处的TFT。 TFT分别包括栅电极，源电
极和漏电极。透明导电膜用作源极和漏极的下层，用作由相邻源极线围
绕的像素区域的公共电极，以及用于连接相邻公共电极的公共电极线与
源线平行或基本平行。这提供了有源矩阵衬底，其中由电阻和寄生电容
引起的信号延迟减小。
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